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BF 483
BF 485
BF 487

SILIZIUM - NPN - PLANAR - TRANSISTOREN
mit hoher Sperrspannung,
fiir Video-Endstufen in Fernsehempfingern

Mechanische Daten:

Gehiuse; Kunststoff,
~ JEDEC TO-92

Halangaben in mm.

W, Tmin ——w

L1049
'Tnn
is L nicht Wantrolserter Bermch
TN
K dat
L BF 483 BF 485 BF 487
KEollektor-Sperrspannung “ﬂl o ™ max. 300 s 400 W
Eollektor-Emitter-Sperrspannung U“ g = max.. 280 300 ano v
Kollektorstrom, Scheitelwert .l: " TE 10 mA
Gesamtverlustleistung bei b/ s 28% Pioy = max. B30 =W
Sperrschichttemperatur I-‘. = EAX. 150 "c
Gleichstromverstirkung Y
bei U = 20 ¥V, I L = 25 mil B ] 50
CE o
Transit-Freguenz
be i IJH = 10 ¥, -'I! = 10 mA f'l' = T0...110 MHz
lﬂlltktnr-ﬁithr-ﬂ?—hitltmm
be i IL.-EI.'-IA. lJ-lbl}C “CE sat HF * 20 v
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Datasheet

Absolute Grenzwerter (glltig bis 8, aax’ BF 483 BF 485 BF 487
KEollektor-Sperrspannung bei IE = 0 "EI- o = max. 300 as0 400 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
bei In s O3 “ﬂl o = mAX. 2560 300 350 v
Emitter=Sperrspannung bei IG = 01 “!l g ™ WAX. 5 Tﬁ 5V
Kollektorstrom, Mittelwerti: Ic AV = BAZ. 50 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC " WmAX. 100 miA
Gesamtverlustleistung bei 8y & 26%: ') P . = max. 830 a
Sperrschicht temperaturg '.J WMAX . 150 aﬂ
Lagerungs tempe raturs g min. -85 ¢
o max. 150 ¢
Wirmewiders tand:
gvischen Sperrschicht und Umgebung: 1]' It.h v s 150 KW
1000 ¥§ DT
Prot men
(mW)
500
0
o 50 oo &y FC 150

]] Transistor mit max. 4 mm langen Anschlulidribten auf Leiterplatte
mit min. 10 mm x 10 mm Kupferfliche fiir den Kollektoranschlufl
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Kennwerter bei I-J = Rﬂbl:, sofern nicht anders angegeben

Eollektor-Restatrom

bei I, = 0, uﬂﬂ = 300 Vi
Eollektor-Emitter-Restatrom
bei U“ = 2050 ‘f. t‘ - 2’1 ki, &
Emitter=Reststrom

bei IE = 0, U‘. = 5 Vi
Gleichstromverstirkung

bei HGE = 20 V; It-' = 256 mAs

bei IJG= = 20 V, IG = 40 mAs

J

HF - Kollektor - Emitter - Regtspannung 1y

= 100 MHz:

bei In-ﬂn md, IIJ-IW C
Transit-Frequenz

bei I.Tnn_- i0 v, '-'Il = 10 mA, fn
Rickvirkungskapazitht
bliﬂcntﬂﬂ\’. IE-IJ..!-IIII;

1} Die Hochfrequenz-Kollektor-Emitter-Restspannung U
Kollektor-Emitter-Restspannung, bei der in einer
Kleinsignalverstlirkung auf B0 % des Wertes bei Uc

= 150°Cs
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U sat mp ~ 20V
'1 = 70...110 MHz
¢ S 1,4 pr
12 ' P

ist diejenige

E!;Itf;ilin Schaltung die
= 60 V abgesunken ist)

eine weitere Erniedrigung von Dtn ergibt ein starkes Ansteigen der Verzer-

rungen.
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